
令和３年度入学試験問題（後期日程） 

物 理 

出題意図及び解答例 

1
出題意図 

質点の運動に関する問題である。重力や摩擦がある場合の質点の運動や，力学的エネルギー

保存則などを理解しているかを問うている。 

解答例 

(a) 
𝑚𝑚𝑚𝑚
2𝑘𝑘

(b)  
𝑘𝑘𝑑𝑑12
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(c)  �
2𝑊𝑊
𝑚𝑚

(d)  𝑣𝑣12 − 2𝑚𝑚𝑑𝑑2 > 0 

(e) 

 ℎ =
𝑣𝑣22

8𝑚𝑚

 𝑙𝑙 =
√3𝑣𝑣22

4𝑚𝑚
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出題意図 

複スリットにおける光の干渉に関する問題である。干渉によって明線が観測される条件について

理解しているか問うている。 

 

解答例 

(a)  
𝑑𝑑𝑥𝑥P

𝐿𝐿
 

(b)  
𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑑𝑑

 

(c) 6.50 × 10−7 m 

(d) 

𝑥𝑥B = 4.50 × 10−3 m 

𝑥𝑥R = 6.70 × 10−3 m 

(e) 1.47 × 10−3 m 
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出題意図 

単原子理想気体の状態変化に関する問題である。等温変化や定積変化などの状態変化や，熱

サイクルに関して理解しているかを問うている。また，グラフを描く能力を問うている。 

 

解答例 

(a) 𝑉B  𝑉A  𝑇B  2𝑇  

(b) 𝑉C  𝑉A  𝑇C  𝑇  

(c) 𝑉  𝑉A  𝑇  
4
3

𝑇  

(d) 

 

 

(e) ∆𝑈  
3
2

𝑛𝑅𝑇  𝑄
3
2

𝑛𝑅𝑇  𝑊  0 

(f) ∆𝑈  
1
2

𝑛𝑅𝑇  𝑄  0 𝑊  
1
2

𝑛𝑅𝑇  

(g) ∆𝑈 ： 0 𝑄 ：負 𝑊 ：正 

(h) 
5
3

𝑛𝑅𝑇  (i) (イ) 
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p [Pa]
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2
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出題意図 

半導体と半導体中の荷電粒子の運動についての問題である。半導体の知識を有しているか問う

ている。また，ホール効果について理解しているか問うている。 

解答例 

(a) 

(ア) 真性 (イ) n 型

(ウ) 4 (エ) 5 

(オ) 電子 (カ) p 型

(キ) 3 (ク) 正孔 

(ケ) 正 (コ) 正孔 

(b) 

(i) 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 

(ii) 

大きさ： 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒 

向き：正 

(iii) 𝑛𝑛𝑒𝑒 

(iv) 
𝐼𝐼𝑒𝑒
𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛

(v) 3.1 × 1021  個/m3 

(vi) 電子


















